




















































专利名称(译) 电致发光聚合物及其在发光器件中的用途

公开(公告)号 US20030013843A1 公开(公告)日 2003-01-16

申请号 US10/153229 申请日 2002-05-21

[标]申请(专利权)人(译) PEI启禀

申请(专利权)人(译) PEI启禀

当前申请(专利权)人(译) SRI国际公司

[标]发明人 PEI QIBING

发明人 PEI, QIBING

IPC分类号 H01L51/50 C08G61/00 C08G61/10 C08G61/12 C08G73/06 C09K11/06 H01L29/786 H01L51/05 
H01L51/30 C08G73/00

CPC分类号 C08G61/10 C08G61/122 C08G73/0627 C08G73/0633 C08G73/0638 C09K11/06 C09K2211/1003 
C09K2211/1007 C09K2211/1014 C09K2211/1408 C09K2211/1416 C09K2211/1425 C09K2211/1458 
Y10S428/917 H01G11/48 Y02E60/13

其他公开文献 US6800722

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供的共轭聚合物具有良好的溶解性和半导电性，并且显示出高
的光致发光和电致发光效率。含有具有通式（I）结构的单体单元的代表
性聚合物，其中：Ar1和Ar2独立地选自单环，双环和多环亚芳基，亚杂
芳基，取代的亚芳基和取代的亚杂芳基; L是亚烷基，亚烯基，取代的亚
烷基，取代的亚烯基，亚杂烷基，杂亚烯基，取代的亚杂烷基，取代的
亚杂烯基，亚芳基，亚杂芳基，取代的亚芳基，取代的亚杂芳基，或它
们的组合; Q是杂原子; m为零或1; p为0或1，q为0或1，条件是当p为零
时，则q为零; x为零或1; Q1和Q2独立地选自H，芳基，杂芳基，取代的
芳基，取代的杂芳基，烷基，取代的烷基，杂烷基和取代的杂烷基，并
且Q3选自烷基，取代的烷基，杂烷基，和取代的杂烷基，条件是当m为1
时，Q1和Q2不是H;和A-是带负电的反离子。还提供了包含本发明聚合物
的电致发光和其他装置。
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